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SMERY

D
o — C—
L7 2x
13 . 5 o | :
e L8 2x 12x :
[Sal) 7,,4:,,7
- T ‘
ol l i <
I | o <
—
S '—11 ! Q ! !
PIN1 y
4] ey ‘ Dimension In Millimeters Dimension In Inches
0 v Sy : | imension Tn e
! Symbél Normal Min Max Normal Min Max
¢ é ‘ A -- 1.750 1.900 -- 0.069 0.075
L -y Al - 0.007 0.030 - 0.000 0.001
L2 2x |
E — I g D 3.050 3.000 3.100 0.120 0.118 0.122
—~ —_ (3‘, E 3.050 3.000 3.100 0.120 0.118 0.122
I vy E b 0.200 0.150 0.250 0.008 0.006 0.010
— L 0.575 0.525 0.625 0.023 0.021 0.025
] bl 0.350 0.300 0.400 0.014 0.012 0.016
— t _* Ll 0.725 0.675 0.775 0.029 0.027 0.031
L4 4x B0k |efe 1 _ b2 0300 0250 0350 0012 0010 0014
el | L2 1.575 1.475 1.675 0.062 0.058 0.066
b3 2.700 2.600 2.800 0.106 0.102 0.110
L3 0.375 0.325 0.425 0.015 0.013 0.017
BOTTOM VIEW b4 0.300 0.250 0.350 0.012 0.010 0.014
L4 0.175 0.125 0.225 0.007 0.005 0.009
L5 0.050 0.010 0.090 0.002 0.000 0.004
L6 0.300 0.250 0.350 0.012 0.010 0.014
L7 0.075 0.025 0.125 0.003 0.001 0.005
L8 0.200 0.150 0.250 0.008 0.006 0.010
€ 0.400 BSC 0.016 BSC
el 0.475 BSC 0.019 BSC
e2 0.600 BSC 0.024 BSC
e3 0.600 BSC 0.024 BSC

19. 19 5/ GM6506AMLZ-R7 LGA (3mm x 3mm)
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—
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1000

b 10x LE»

el
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K 19. 19 5 GM6506AMLZ-1-R7 LGA (3mm x 3mm)

D
|
” i |
|
< | =
I
- e = =
¥
~PIN1
TOP VIEW SIDE VIEW
Symbol Di ion In Millimeters Di In Inches
Y Normal Min Max Normal Min Max
A - 1.380 1.580 - 0.054 0.062
Al - 0.007 0.025 - 0.000 0.001
D 3.050 3.000 3.100 0.120 0.118 0.122
E 3.050 3.000 3.100 0.120 0.118 0.122
b 0.200 0.150 0.250 0.008 0.006 0.010
L 0.575 0.525 0.625 0.023 0.021 0.025
bl 0.350 0.300 0.400 0.014 0.012 0.016
Ll 0.725 0.675 0.775 0.029 0.027 0.031
b2 0.300 0.250 0.350 0.012 0.010 0.014
L2 1.575 1.475 1.675 0.062 0.058 0.066
b3 2.700 2.600 2.800 0.106 0.102 0.110
L3 0.375 0.325 0.425 0.015 0.013 0.017
b4 0.300 0.250 0.350 0.012 0.010 0.014
L4 0.175 0.125 0.225 0.007 0.005 0.009
L5 0.050 0.010 0.090 0.002 0.000 0.004
L6 0.300 0.250 0.350 0.012 0.010 0.014
L7 0.075 0.025 0.125 0.003 0.001 0.005
L8 0.200 0.150 0.250 0.008 0.006 0.010
e 0.400 BSC 0.016 BSC
el 0.475 BSC 0.019 BSC
e2 0.600 BSC 0.024 BSC
e3 0.600 BSC 0.024 BSC
HA: mm
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1TRatERa

51 B BER BRI
GM6506AMLZ-R7 -40°C & +125°C LGA-19, 6A ML-19
GM6506AMLZ-1-R7 -40°C & +125°C LGA-19, 6A ML-19-1

1 Z = #F& RoHS prifE it
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	产品特性
	应用
	概述
	目录
	版本历史
	功能框图
	引脚配置及功能描述
	1, 16
	NC
	无连接。浮空或者接地。
	2
	EN
	使能引脚。该引脚有一个精确使能功能。当该引脚电压高于使能阈值，芯片开始工作；当该引脚电压低于使能阈值
	3
	FB
	反馈引脚。此引脚用来设定输出电压。将此引脚连接至位于VOUT和AGND之间的反馈电阻网络的中间节点。
	4
	AGND
	模拟地。
	5
	SS
	软起动引脚。
	6
	PG
	电源良好引脚。内部电源良好比较器的开漏输出。当输出电压低于PG阈值或高于过压保护阈值时，该引脚被拉低
	7-11
	OUT
	功率输出引脚。
	12-15
	GND
	功率地。
	17, 18
	SW
	开关引脚。内部开关管输出引脚。建议使用敷铜以降低热阻。
	19
	VIN
	功率输入引脚。采用低ESR的电容并将其尽量放置在靠近该引脚和GND的位置。
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